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Я, Буга Сергей Геннадьевич, сообщаю о своём согласии выступить в качестве 

официального оппонента по диссертации Новикова Евгения Александровича на тему 
«Микро- и наноструктурирование пленок из стабилизированных квантовых точек 
CdSe/CdS/ZnS», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния, а 
также на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при 
проведении процедуры защиты диссертации и размещение их в сети «Интернет». 
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